










































































































































专利名称(译) 薄膜晶体管阵列基板和液晶显示装置

公开(公告)号 US9252282 公开(公告)日 2016-02-02

申请号 US14/004728 申请日 2012-03-09
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IPC分类号 G02F1/1343 H01L29/786 G02F1/1368

CPC分类号 H01L29/7869 G02F1/1368 G02F1/134363 G02F2001/134381

优先权 2011142351 2011-06-27 JP
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其他公开文献 US20140036192A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供一种能够实现充分高速响应并且具有足够优异的透射率的液晶显示装置和优选用于液晶显示装置的薄膜晶体管阵列基
板。根据本发明的薄膜晶体管阵列基板是薄膜晶体管阵列基板，其包括作为电极的一对梳状电极和片状电极，以及选自由该对梳状
电极组成的组中的至少一个电极。片状电极沿像素线电连接。
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